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(Frdhestes) Prlorlt^tsdatum (Tag/Monat/Jahfj 
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Dieser Internationale Recherctienbedcht wurde von der Intemationalen Recherchenk>eherde eretellt und wird dem Anmeider gem&B 
Artikel 18 ubermitteit Bne Kopie wird dem intemationalen BOro ubermlttelt 

Oleser Iniernatfonale Recherchenberlcht umfaBt Insgesamt Ji Bltoor. 

[3r| DarOber hinaua iiegt Ihm Jewells elne Kople der In diesem Berlcht genannten Unterlagen zum Stand der Technik beL 



1. Oruntflage des Berletito 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die Internationale Recherche auf der Gfundlag© der Internatlonaien Anmeldung In der Spracha 
durchgefflhrt worden. In der sle eingerelcht wurde, sofem unter diesem Punkt nichts anderes angegeben Ist 

rn Die Internationale Recherche Ist auf der Gamdlage einer bel der Behdrde eingerelchten Obersetzung der Intemationalen 
^ Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefOhrt worden. 

b. Hinslchdich der In der Iniernailonalen Anmeldung offenbanen Nucleotide und/oder Aminesaureeequenz Ist die internattonale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotbkolls durchgefOhrt w< rden, dae 

In der Inlemalionalen Annr>eldung in Schrlfllcher Form enthallen IsL 

zusammen mit der Internatlonaien Anmeldung in computerlesbarer Form eingerelcht worden IsL 
P] bel der Behdrde nachtrfiglich In achriftlloher Form efngereioht worden let 
r*] bel der Behdrde nachtrfiglich in computerlesbarer Form eingerelcht worden Ist 

rn Die Erkldrung. daB das nachtrfiglkrh eingereichte schrlftliche SequenzprotokoU nichi Ober den Offenbarvingsgehalt der 
^ Intemationalen Anmeldung Im AnmeWezeltpunW hinausgeht, wurde vorgeiegt. 

n Die Erkiarung. daB die In computerlesbarer Form erfeBlen infomiationen dem schrmilchen Sec^ienzprotokoB emsprechen, 
wurde vorgelegt 

2. Q Bestlmmte AnsprOehe haben sich ale nicht recherchlerbar erwiesen (slehe Feld I). 

3. Q MangclndcEinheltnchkeit der Erfindung (slehe Feld II). 



4. HinsichiUch der Bezeichnung der Erfindung 

[x] wird der vom Anmeider eingereichte Wonlaut genehmtgt 
Q wurde der Wortiaut von der BehOrde wie folgt festgesetzb 



5. HnsiemnchderZuaammenfaesung 

□ wird der vom Anmeider eingereichte Wortiaut genehmigt 
wurde der WortJaui nach Regel 38^b) In der In Feld ill angegebenen Fassung von der Behfirde festgesetn. Der 
fScl A^meJder kann der Behdrde Innerhalb eines Monais nach dem Datum der Absendung dieses Intemationalen 
^ Recherchenberichts elne Stellungnahme vonegen. 

6. Folgende Abblldung der Zeichnungen lal mit der Zusammenfassung zu verdffentllchen: Abb. Nr. 

wIe vom Anmeider vorgeschlagen Q- kelne.der.Abb. 

well der Anmeider selbst kelne Abblldung vorgeschlagen hat 
well diese Abblldung die Erfindung beseer kennzelchnet 
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Feld ill 



WORTLAOT DER ZUSAMMENFASSUNQ (Fortsetzung von Punkt 5 auf Blatt 1} 



Piezoelektrisches Bauelement In monolithischer Vielschichtbauweise mit einem 
Stapel aus Obereinanderliegenden Keramikschlchten und wenigstens zwei 
dazwischenliegenden Elektrodenschichten, bei dem die Elektrodenschichten 
elementares Kupfer enthalten und bei dem die Keramikschlchten ein Material der 
Zusammensetzung Pbo.9B8V"o.oi2(Zro.504*xTio.4r2-xNbo,o24)03,ooo enthalten, wobel 
V" fQr eine Vakanz steht und gilt -0,05 ^ x :S 0,05. 
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C. ALS WESEWTtlCM ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Katcgorio" 8e Vidmung dar VeiMleninchung, mw«8 WtotOoiVii uiMer Angabit der in BelracM kommenden Tata 



Belr. Anspnidt Nr. 



WO 01 45138 A (6ANSBER6ER SIGRID ;FLORIAN 
HEINZ (AT); FELTZ ADALBERT (AT); KASTL) 
21. Juni 2001 (2001-06-21) 
In der Anmeldung erwahnt 
AnsprOche 1,6,8,16 
Seite 5, Zelle 2-lS 

WO 02 055450 A (BOSCH GMBH ROBERT 
;KUEHLEIN MARC (DE); BOEDER HORST (DE); 
HAMMER M) 18. OUll 2002 (2002-07-18) 
Seite 1, Absatz 1 -Seite 2, Absatz 1 
Selte 4, Absatz 2 -Seite 6, Absatz 1 
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WOilor« Verortenilicnungen sbid der Fortseuung vOft FeMC ZU 
eninenrnon 
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Stfitifl Anhang Paienttamlta 



BOSundere Kaiegoitftn von angegebenen Verollenlfichurigcn 
*A* VerDframnchuna dia den sllgemelnen Stand derTechnDtdufinieri. 

aber nlchi als besondera b^damsam anzuseneo tai 
*E* fiharea Doktimcni. das ladoch aist am oder nach dem iniern&tionolon 

AnmeidedBium verof lenllichl wordcn isi 
'L' Vorononinchung. dia geelgnai ist. elnen PriorilSlsanspruch zweireman ec- 
scHe'nen xu lassen. Oder durch die das VcfCnenlllchungsdatum einer 
anderen im RccherchenbericM genannien Veroftenilichung DQlogi warden 
sol] Oder die bus einem anoeren oeaonoeren Grund af»gegeben isi (wia 
au»9e<Qhn) 

•0* Vfirenenillchung. dl« slcfl aut eine mQndHcna OXenbarung, 

aine BenuUung. aine AuasleOufig oder andere MaDnahmen beMnl 
•P" Voroneniuchung. die vor dem inlemaiionaion AnmoWeoaium. absr nacn 
cam baansprucnten Priorliaisdaium veroneniiicni worden lai 



'T* Spaiere varottenUkhung. die nach dem iniematioiialen AnmcklcOatum 
Oder dem PnoriiSl&daium veroffenllichl wordon isl und mil der 
Anmeldung ntc/il kollidiort, sondcn\ our zum VerslSndno dea der 
Ertindung zugrundeliegenden Priniipa oder der flir ZugrundClJCOeftdefl 
Theorie angegeben isi 

*X' Ver0^a^llic^uAg von beBonderar Gedauiung: die beanspruchia Erfindung I 
kann allein aulorund cfieser Var6Renilichung nicDI als oeu Oder aut ■ 
erilnderiiicher f dligkeli beruhend betracmel werden 

*Y* Ver6tteniticnung von beBonderer Badeuiung; die bcansprucbie £filnaung I 
ksnn nicht als auf eriinderischer TSiigKolt beruhend beirachiel 
werder\. wenn die Veronentlicfiung mil einer oder mehreren anderen 
Veroneniiichungen aie^r Kaiegorie in Verbindung gebrachi wird und 
diese Verbindung fur einen Fachn\ann nahei'icgend Ml 

'A' VeronenlKcnung. die MUgKed deraelben Palenilamllie bl 
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